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요약

액정표시장치가 개시되어 있다. 컬러필터기판에 형성된 색화소를 지정된 폭으로 오버랩 시켜 블랙 매트릭스 없이도 

광 누설을 방지할 수 있도록 함은 물론 반사 전극에 전원을 공급하는 신호선의 일부 또는 전부를 반사 전극의 하부에 

위치시켜 추가적인 광 누설을 방지한다. 이로써, 액정표시패널에서의 원하지 않는 광 누설을 차단하는 효과를 갖는다.

대표도

도 10

색인어

액정표시장치, 반사 전극, 광누설

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 종래 액정표시장치의 개념도이다.

도 2는 도 1의 액정표시패널의 개념도이다.

도 3은 종래 액정표시패널의 TFT 기판의 개념도이다.
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도 4는 종래 액정표시패널의 컬러필터기판의 개념도이다.

도 5는 종래 액정표시장치의 종단면도이다.

도 6은 본 발명의 일실시예에 의한 액정표시장치의 외관 사시도이다.

도 7은 본 발명의 일실시예에 의한 컬러필터기판의 개념도이다.

도 8a는 본 발명의 일실시예에 의한 TFT 기판의 개념도이다.

도 8b는 본 발명의 일실시예에 의한 TFT 기판의 단면도이다.

도 9는 본 발명의 일실시예에 의한 액정표시장치의 종단면도이다.

도 10은 본 발명의 다른 실시예에 의한 액정표시장치의 종단면도이다.

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 액정표시장치에 관한 것으로, 특히 표시 영역의 개구율을 향상시켜 디스플레이 휘도가 크게 향상되도록 한

액정표시장치에 관한 것이다.

일반적으로, 액정표시장치(Liquid Crystal Display device)는 광학적 이방성을 갖는 액정(Liquid Crystal)을 정밀하

게 제어하여 화상을 표시하는 표시장치이다. 이와 같이 정의된 액정표시장치는 투과형 액정표시장치, 반사형 액정표

시장치 및 반사-투과형 액정표시장치 및 프론트 조명 방식 반사형 액정표시장치 등 광의 이용 방법에 따라서 보통 4 

가지로 구분된다.

이때, 주로 대형 디스플레이 장치에 주로 사용되는 투과형 액정표시장치는 자체적으로 광을 생성하여 디스플레이에 

이용하기 때문에 광의 존재 여부에 상관없이 어느 곳에서나 디스플레이를 수행할 수 있는 장점을 갖는다.

또한, 반사형 액정표시장치는 투과형 액정표시장치와 달리 외부광을 이용하여 디스플레이를 수행하며, 중소형 액정

표시장치에 주로 사용된다. 이 반사형 액정표시장치는 소비전력을 극소화할 수 있다는 장점을 갖는다.

또한, 최근에는 디스플레이를 수행하기에 충분한 광량을 갖는 곳에서는 반사형 액정표시장치와 유사하게 작동되고, 

디스플레이를 수행하기에는 부족한 광량을 갖는 곳에서는 투과형 액정표시장치와 유시하게 작동되는 반사-투과형 

액정표시장치 및 프론트 조명 방식 반사형 액정표시장치가 개발된 바 있다.

이때, 반사-투과형 액정표시장치는 투과형 액정표시장치의 구조와 반사형 액정표시장치의 구조를 함께 갖는 독특한 

구조를 갖는 반면, 프론트 조명 방식 액정표시장치의 경우 도 1에 도시된 바와 같이 반사형 액정표시장치의 구조에 프

론트 조명 장치가 더해진 구조를 갖는다.

보다 구체적으로, 도 1을 참조하면, 프론트 조명 방식 액정표시장치(10)는 전체적으로 보아 광원(1), 도광판(2) 및 반

사형 액정표시패널(3)로 구성된다.

이때, 광원(1)은 점광원인 LED가 사용되거나, 선광원인 냉음극선관이 사용된다. 이와 같은 광원(1)에서 발생한 광은 

도광판(2)에서 면광원 형태로 광학 분포가 바뀐 후 액정표시패널(3)로 입사된다.

이때, 액정표시패널(3)은 다시 도 2에 도시된 바와 같이 컬러필터기판(3a), 액정(3b) 및 TFT 기판(3c)으로 구성된다.

이때, 액정표시패널(3)은 컬러필터기판(3a) 및 TFT 기판(3c)은 서로 마주보도록 결합되고, 이 사이에는 액정(3b)이 

형성되는 구조를 갖는다.
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TFT 기판(3c)은 도 3에 도시된 바와 같이 다시 매트릭스 배열을 갖는 복수개의 반사 전극(4) 및 각 반사 전극(4)에 

개별적으로 전원을 공급하는 전원공급장치(5)로 구성된다.

전원공급장치(5)가 반사 전극(4)에 개별적으로 전원을 공급하기 위해서는 하나의 반사 전극(4)에 하나씩 매칭 된 박

막 트랜지스터(5a), 박막 트랜지스터(5a)를 구동하기 위한 2 개의 신호 인가선(5b,5c)을 필요로 한다.

이때, 박막 트랜지스터(5c)는 게이트 전극(G), 채널층(C), 소오스 전극(S) 및 드레인 전극(D)으로 구성된다.

이때, 2 개의 신호 인가선(5b,5c)은 게이트 전극(G)에 연결된 게이트 라인(5b) 및 소오스 전극(S)에 연결된 데이터 라

인(5c)이다. 이때, 게이트 라인(5b) 및 데이터 라인(5c)은 반사 전극(4)의 사이에 형성된 공간에 대응하는 부분을 통

과한다.

반사 전극(4)의 상부에는 도 5에 도시된 바와 같이 투명한 배향막(6)이 형성되고, 배향막(6)에는 제 1 방향으로 배향

막(6a)이 형성된다.

한편, 컬러필터기판(3a)은 앞서 설명한 TFT 기판(3c)에 포개어지는 바, 컬러필터기판(3a)의 보다 구체적인 구성을 

첨부된 도 4 또는 도 5를 참조하여 설명하기로 한다.

첨부된 도 4 또는 도 5를 참조하면, 컬러필터기판(3a)은 다시 유리기판(7), 블랙 매트릭스(8a), 색화소(8b,8c,8d), 공

통전극(9) 및 배향막(11)으로 구성된다.

블랙 매트릭스(8a)는 TFT 기판(3c)에 형성된 반사 전극(4)과 반사 전극(4)의 사이 영역을 가리는 역할을 한다. 이때, 

블랙 매트릭스(8a)는 도 3에 도시된 바와 같이 반사 전극(4)과 반사 전극(4)의 간격보다 훨씬 크다. 예를 들어, 반사 

전극(4)과 반사 전극(4)의 간격을 4㎛라고 하였을 때, 블랙 매트릭스(8a)의 폭은 11㎛ 정도이다.

이때, 반사 전극(4)과 반사 전극(4)의 간격에 비하여 블랙 매트릭스(8a)의 폭이 넓은 것은 전경선(declination line)에

의한 광 누설 및 반사 전극(4)에서 반사된 후 경사지게 출사되는 광에 의한 광 누설까지도 방지하기 위함이다.

한편, 도 4 또는 도 5에 도시된 바와 같이 반사 전극(4)의 형성 위치와 동일한 위치에 RGB 색화소(8a,8b,8c)가 형성

된다.

이때, RGB 색화소(8a,8b,8c)가 형성된 유리 기판(7)에는 다시 공통 전극(9)이 형성된 상태에서 공통 전극(9)에는 다

시 배향막(11)이 형성된다.

이와 같은 구성을 갖는 TFT 기판(3c) 및 컬러필터기판(3a)의 사이에는 액정(3b)이 주입된 후 밀봉된다.

이와 같은 구조를 갖는 액정표시패널에서 가장 중요한 것은 픽셀에서의 개구율이다. 이때, 개구율은 픽셀에서 광이 

출사되는 면적을 의미한다. 즉, 개구율이 클수록 광이 보다 많이 출사되어 디스플레이 휘도가 높아지고, 개구율이 작

을수록 광이 보다 적게 출사되어 디스플레이 휘도가 낮아진다. 디스플레이 휘도가 낮을 경우, 일반적으로 디스플레이

품질은 저하된다.

그러나, 도 4 또는 도 5에 도시된 바에 의하면, 블랙 매트릭스(8c)가 반사 전극(4) 및 액정(3b)을 통과한 광의 일부가 

외부로 출사되지 않도록 막는다. 즉, 종래 액정표시장치에서는 블랙 매트릭스(8a)가 개구율을 크게 감소시키도록 한

다. 그럼에도 불구하고 블랙 매트릭스(8a)를 사용할 수밖에 없음은 블랙 매트릭스(8a)가 없을 경우, 앞서 설명한 바와

같이 액정(8b)의 제어가 되지 않는 곳에서의 광 누설, 색의 혼색 등 다양한 문제점이 발생하기 때문이다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

따라서, 본 발명은 이와 같은 종래 문제점을 감안한 것으로써, 본 발명의 목적은 블랙 매트릭스를 사용하지 않고도 액

정이 제어되지 않는 곳에서의 광 누설, 색의 혼색 및 개구율을 극대화시킨 액정표시장치를 제공함에 있다.

발명의 구성 및 작용

이와 같은 본 발명의 목적을 구현하기 위한 액정표시장치는 (a)매트릭스 형태로 배열된 박막 트랜지스터 및 박막 트

랜지스터의 게이트 전극 및 소오스 전극에 전원이 공급되도록 격자 형태로 배열된 2 개의 전원 인가선을 포함하는 전

원 공급 장치, (b) 박막 트랜지스터의 드레인 전극이 노출되는 콘택홀을 포함하는 유기 절연층, (c) 각각의 드레인 전
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극에 일부가 연결되며 광을 반사하도록 매트릭스 형태로 배열된 반사 전극, (d) 제 1 방향을 갖는 배향홈이 형성된 배

향막들을 포함하는 제 1 기판, (a) 각각의 반사 전극에 대향하며, 반사 전극과 반사 전극의 사이에서 오버랩 된 색화소

들, (b) 오버랩 된 색화소들의 상면에 형성되어 스텝 커버리지를 줄이기 위한 평탄화막, (c) 평탄화막의 상면에 형성된

공통 전극, (d) 공통 전극의 상면에 제 2 방향을 갖는 배향홈이 형성된 배향막을 포함하는 제 2 기판, 제 1 기판 및 제 

2 기판 사이에 주입된 액정을 포함한다.

이하, 본 발명의 바람직한 일실시예에 의한 액정표시장치의 구성 및 구성에 따른 독특한 작용 및 효과를 보다 구체적

으로 설명하면 다음과 같다.

첨부된 도 6에는 본 발명의 일실시예에 의한 액정표시장치(200)의 사시도가 도시되어 있다. 첨부된 도면을 참조하면,

액정표시장치(200)는 전체적으로 보아 광원(210), 도광판(220) 및 블랙 매트릭스가 형성되지 않아 개구율 및 휘도가

크게 증가된 액정표시패널(230)로 구성된다.

보다 구체적으로, 광원(210)은 선광원인 냉음극선관 램프가 사용되거나, 점광원인 LED가 사용될 수 있다. 본 발명에

서는 바람직한 일실시예로 선광원인 냉음극선관 램프(210)가 광원으로 사용된다. 미설명 도면부호 215는 냉음극선관

램프(210)에서 방사상으로 발생된 광을 한쪽으로만 출사시키는 역할을 수행하는 램프 리플렉터이다.

램프 리플렉터(215)에서 발생한 광은 다시 도광판(220)으로 입력된다. 이때, 도광판(220)은 일실시예로 직육면체 플

레이트 형상을 갖으며, 선광원 광학 분포를 갖는 광을 면광원 광학 분포로 변경시켜 출사시킨다. 이때, 도광판(220)으

로부터 출사된 광은 액정표시패널(230)로 공급된다.

이 액정표시패널(230)은 다시 컬러필터기판(240), 액정(250) 및 TFT 기판(260)으로 구성된다.

첨부된 도 7에는 본 발명의 일실시예에 의한 컬러필터기판(240)이 도시되어 있고 도 8a 또는 도 8b에는 TFT 기판(2

60)이 도시되어 있다.

컬러필터기판(240)은 다시 유리 기판(241), 색화소(242), 공통전극(243) 배향막(244) 및 고분자 평탄막(245)으로 구

성된다.

이때, 색화소(242a,242b,242c;242)는 유리 기판(241)상에 형성된다. 이때, 구체적으로 색화소(242)는 레드 색화소(

242a), 그린 색화소(242b) 및 블루 색화소(242c)로 구성된다. 레드 색화소(242a)는 레드 파장을 갖는 광만이 출사되

도록 필터링하며, 그린 색화소(242b)는 그린 파장을 갖는 광만이 출사되도록 필터링하며, 블루 색화소(242c)는 블루 

파장을 갖는 광만이 출사되도록 필터링을 수행한다.

이때, 일실시예로 레드 색화소(242a) 및 그린 색화소(242b) 및 블루 색화소(240c)는 다시 도 7 또는 도 9에 도시된 

바와 같이 오버랩 된다.

이하, 오버랩 되는 위치에 도면부호 240d 및 242e로 도시된다. 이처럼 레드 색화소(242a) 및 그린 색화소(242b)가 

오버랩 되는 부분(242d) 또는 그린 색화소(242b) 및 블루 색화소(242c)가 오버랩 되는 곳에서는 광의 투과도가 급격

히 저하된다. 이때, 색화소(242) 중 오버랩 된 부분의 폭은 5㎛ 정도가 되도록 한다.

이처럼 색화소(242)를 5㎛의 폭으로 오버랩 시킬 경우, 도 5에 도시된 종래 기술에 비하여 개구율을 크게 향상시킬 

수 있다. 예를 들면, 종래 기술에서의 개구율은 73%에 불과하지만 본 발명에서는 개구율이 87%로 크게 향상되었다.

한편, 이처럼 색화소(242)가 겹쳐짐에 따라 색화소(242)가 오버랩 된 부분에서는 스텝 커버리지가 양호하지 못하게 

된다. 이처럼 색화소(242)가 오버랩 된 부분에서의 불량한 스텝 커버리지에 의하여 디스플레이 불량이 발생된다.

이를 방지하기 위해서, 본 발명에서는 바람직한 일실시예로 컬러필터기판(240)에 색화소(242)가 오버랩 된 상태에서

유리기판(241)의 상면에 투명한 고분자 평탄화막(245)이 형성된다. 이때, 고분자 평탄화막(245)은 약 1.3㎛의 두께

를 갖으며, 스텝 커버리지를 600Å이하로 낮춰준다.

한편, 첨부된 도 8a 또는 도 8b에는 TFT 기판(260)이 보다 구체적으로 도시되어 있다. 도 8b를 참조하면, TFT 기판

(260)은 다시 유리 기판(261), 반사 전극(262) 및 전원공급장치(263)로 구성된다.

전원공급장치(263)는 다시 도 8a 또는 도 8b에 도시된 바와 같이 박막 트랜지스터(264) 및 박막 트랜지스터(264)를 

작동시키기 위한 신호 인가선(265)으로 구성된다.
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이때, 박막 트랜지스터(264)는 8b에 도시된 바와 같이 게이트 전극(264a), 절연막(264b), 채널층(264c,264d), 소오

스 전극(264e) 및 드레인 전극(264f)으로 구성된다.

보다 구체적으로, 게이트 전극(264a)은 유리 기판(261)의 전면에 형성된 게이트 메탈 박막을 도 8a에 도시된 바와 같

이 매트릭스 형태로 패터닝하여 형성한다.

이때, 게이트 전극(264a)이 형성되는 과정에서 박막 트랜지스터(264)를 작동시키기 위한 신호선의 하나인 게이트 라

인(265a)이 게이트 전극(264a)에 연결된다. 이 게이트 라인(265a)은 한 행(column)에 속한 모든 게이트 전극(264a)

에 공통적으로 연결된다.

한편, 절연막(264b)은 게이트 전극(264a)이 덮이도록 유리 기판(261)의 전면에 걸쳐 소정 두께로 형성된다. 이 절연

막(264b)은 게이트 전극(264a)과 상세하게 후술될 채널층(264c,264d)이 쇼트 되지 않도록 하는 역할을 한다.

채널층(264a,264d)은 절연막(264b)의 상면에 아몰퍼스 실리콘 박막층(264a), n  + 이온이 도핑된 n  + 아몰퍼스 실

리콘 박막층(264b)으로 구성된다. 이때, n  + 아몰퍼스 실리콘 박막층(264b)은 상호 쇼트 되지 않도록 구분된다.

한편, 소오스 전극(264e) 및 드레인 전극(264f)은 2 개로 나뉘어진 n  + 아몰퍼스 실리콘 박막층(264b)의 상면에 상

호 쇼트 되지 않도록 형성된다. 이때, 소오스 전극(264e)이 패터닝되는 과정에서 도 8a에 도시된 바와 같이 소오스 전

극(264e)에는 데이터 라인(264b)이 연결된다. 이때, 데이터 라인(264b)은 열(row)에 속한 모든 소오스 전극(264e)에

공통적으로 연결된다.

일실시예로, 이와 같은 구성을 갖는 전원공급장치(263)가 유리 기판(261)에 형성된 상태에서 유리 기판(261)에는 다

시 도 8b에 도시된 바와 같이 유기 절연막(266)이 형성되어 있다. 이 유기 절연막(266)은 앞서 설명한 전원공급장치(

263)와 후술될 반사 전극(267)이 절연되도록 한다.

이 유기 절연막(266)의 표면에는 올록볼록한 엠보싱 요철이 형성되어 있으며, 각 박막 트랜지스터(264)의 드레인 전

극(264f)이 형성된 곳에는 콘택홀(266a)이 형성되어 있다.

이와 같은 상태에서 유기 절연막(266)의 상면에는 전면적에 걸쳐 광반사율이 높으며, 도전성인 메탈 박막층이 형성된

다. 이 메탈 박막층은 도 8a에 도시된 바와 같이 각 박막 트랜지스터(264)의 드레인 전극(264f)에 하나씩 연결되도록 

패터닝되어 반사 전극(262)이 형성된다.

이때, 반사 전극(262)의 위치는 일실시예로 도 9에 도시된 바와 같거나, 일실시예로 도 10에 도시된 바와 같다.

이때, 도 9와 도 10의 차이는 반사 전극(267)과 신호선(265)의 위치관계가 다르다. 구체적으로 도 9에서 신호선(265

), 예를 들면, 데이터 라인(265a)은 반사 전극(262)과 반사 전극(262)의 사이에 형성된 이격 공간에 형성된다.

이와 같은 구성을 갖는 도 9의 액정표시패널과 종래 도 5의 액정표시패널의 광학 특성을 <표 1>을 참조하여 비교하면
다음과 같다.

[표 1]

종래 본 발명 증감율

백라이트 점등

밝음 7.9㏅/㎡ 11.1㏅/㎡ 41% 상승

어두움 1.3㏅/㎡ 2.9㏅/㎡ 123% 상승

휘도차 5.8:1 3.7:1 36% 감소

<표 1>을 참조하면, 컬러필터기판(240)에 형성된 색화소들을 오버랩 시킴으로써 개구율이 크게 증가하여 광의 밝기
는 41% 상승하였지만, 어두웠을 때의 휘도 역시 123% 동반 상승하였다. 이로 인해 종래에 비하여 휘도차가 다소 저

하되는 경향을 갖는다.

이를 감안하여, 본 발명에서는 도 8a 또는 도 10에 도시된 바와 같이 신호선, 예를 들면, 데이터 라인(265a)이 반사 

전극(262)의 밑면을 통과하는 구성을 갖는다.
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와 같은 구성을 갖는 도 10의 액정표시패널과 종래 도 5의 액정표시패널의 광학 특성을 <표 2>을 참조하여 비교하면 
다음과 같다.

[표 2]

종래 본 발명 증감율

백라이트 점등

밝음 9.7㏅/㎡ 11.3㏅/㎡ 16% 상승

어두움 2.06㏅/㎡ 2.49㏅/㎡ 21% 상승

휘도차 4.7:1 4.6:1 2% 감소

<표 2>에 의하면, 컬러필터기판(240)에 색화소를 오버랩 한 상태에서 반사 전극(262)의 하부에 신호선(265)이 통과
되도록 할 경우, 광의 밝음, 어두움 및 휘도가 개선되도록 할 수 있다.

이때, 앞서 설명한 실시예에서는 2 개의 색화소를 오버랩 하여, 예를 들면, 레드 색화소 - 그린 색화소, 그린 색화소 -

블루 색화소, 레드 색화소-블루 색화소하여 반사 전극과 반사 전극의 사이 영역에서의 광 누설을 최소화하였다.

그러나, 이와 같은 방법 이외에 레드 색화소-그린 색화소가 중첩된 영역에 블루 색화소를 다시 한번 더 중첩시켜 3중

막을 얻거나, 레드 색화소-블루 색화소가 중첩된 영역에 그린 색화소를 한번 더 중첩시켜 3중막을 얻거나, 그린 색화

소-블루 색화소가 중첩된 영역에 레드 색화소를 한번 더 중첩시켜 3중막을 얻도록 함으로써 보다 향상된 광 누설을 

방지할 수 있다.

발명의 효과

이상에서 상세하게 설명한 바에 의하면, 액정표시패널에서의 개구율을 크게 향상시킬 수 있음은 물론 개구율이 향상

되는 과정에서 발생할 수 있는 휘도 저하까지도 방지함으로서 액정표시장치에서의 디스플레이 품질 저하까지도 방지

할 수 있는 효과를 갖는다.

앞서 설명한 본 발명의 상세한 설명에서는 본 발명의 바람직한 실시예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술분야의 숙

련된 당업자 또는 해당 기술분야에 통상의 지식을 갖는 자라면 후술될 특허청구범위에 기재된 본 발명의 사상 및 기

술 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
(a)매트릭스 형태로 배열된 박막 트랜지스터 및 상기 박막 트랜지스터의 게이트 전극 및 소오스 전극에 전원이 공급

되도록 격자 형태로 배열된 2 개의 전원 인가선을 포함하는 전원 공급 장치, (b) 상기 박막 트랜지스터의 드레인 전극

이 노출되는 콘택홀을 포함하는 유기 절연층, (c) 각각의 상기 드레인 전극에 일부가 연결되며 광을 반사하도록 매트

릭스 형태로 배열된 반사 전극, (d) 제 1 방향을 갖는 배향홈이 형성된 배향막들을 포함하는 제 1 기판;

(a) 각각의 상기 반사 전극에 대향하며, 상기 반사 전극과 반사 전극의 사이에서 일부가 오버랩 된 색화소들, (b) 상기

색화소 중 오버랩 된 부분에 형성되어 오버랩 된 상기 색화소의 단차를 감소시키기 위한 평탄화막, (c) 상기 평탄화막

의 상면에 형성된 공통 전극, (d) 상기 공통 전극의 상면에 제 2 방향을 갖는 배향홈이 형성된 배향막을 포함하는 제 2

기판; 및

상기 제 1 기판 및 상기 제 2 기판 사이에 주입된 액정을 포함하는 것을 특징으로 하는 액정표시장치.

청구항 2.
제 1 항에 있어서, 상기 2 개의 전원 인가선은 상기 소오스 전극에 연결된 데이터 라인 및 상기 게이트 전극에 연결된 

게이트 라인으로 상기 데이터 라인은 상기 반사 전극에 부분적으로 가려지는 위치에 배치된 것을 특징으로 하는 액정

표시장치.
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청구항 3.
제 1 항에 있어서, 상기 2 개의 전원 인가선은 상기 소오스 전극에 연결된 데이터 라인 및 상기 게이트 전극에 연결된 

게이트 라인으로 상기 데이터 라인 및 상기 게이트 라인은 상기 반사 전극에 가려지는 위치에 배치된 것을 특징으로 

하는 액정표시장치.

청구항 4.
제 1 항에 있어서, 상기 색화소는 레드 파장을 갖는 광을 출사시키는 레드 색화소, 그린 파장을 갖는 광을 출사시키는 

그린 색화소, 블루 파장을 갖는 광을 출사시키는 블루 색화소로 구성되며, 상기 색화소들의 오버랩 폭은 반사 전극과 

반사 전극 사이의 갭과 실질적으로 동일한 것을 특징으로 하는 액정표시장치.

청구항 5.
제 4 항에 있어서, 상기 오버랩 폭은 0.5㎛∼0.6㎛인 것을 특징으로 하는 액정표시장치.

청구항 6.
제 1 항에 있어서, 상기 평탄화막은 투명한 고분자 물질로 이루어지며, 상기 스텝 커버리지의 차이는 600Å 이하인 

것을 특징으로 하는 액정표시장치.

청구항 7.
박막 트랜지스터, 상기 박막 트랜지스터의 게이트 전극에 연결된 게이트선 및 소오스 전극에 연결된 데이터선, 상기 

박막 트랜지스터의 드레인 전극에 연결된 반사 전극이 매트릭스 형태로 배열되어 있는 제 1 기판,

상기 제 1 기판과 마주보는 투명 기판, 상기 제 1 기판의 화소 전극과 대향하도록 상기 투명 기판에 형성되며, 상기 반

사 전극과 반사 전극의 사이에 형성된 광차단 색화소, 상기 반사 전극과 대향하며 에지가 상기 광차단 색화소의 상에

서 상호 오버랩 되는 광 필터 색화소, 상기 광차단 색화소 및 상기 광 필터 색화소의 단차를 감소시키기 위한 평탄화

막, 상기 평탄화막 위에 형성되는 공통 전극을 포함하는 제 2 기판; 및

상기 제 1 기판과 상기 제 2 기판 사이에 주입된 액정을 포함하는 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치.
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专利名称(译) 液晶显示器

公开(公告)号 KR1020030066088A 公开(公告)日 2003-08-09

申请号 KR1020020006253 申请日 2002-02-04

[标]申请(专利权)人(译) 三星电子株式会社

申请(专利权)人(译) 三星电子有限公司

当前申请(专利权)人(译) 三星电子有限公司

[标]发明人 UH KEEHAN
어기한
PARK SANGWOO
박상우
CHOI BANGSIL
최방실

发明人 어기한
박상우
최방실

IPC分类号 G02F1/1335

代理人(译) PARK，YOUNG WOO

其他公开文献 KR100783606B1

外部链接 Espacenet

摘要(译)

公开了一种液晶显示装置。形成在滤色器基板上的彩色像素以预定宽度
重叠，以防止光泄漏而没有黑矩阵。另外，向反射电极供电的信号线的
一部分或全部位于反射电极下方，来防止。这具有阻挡液晶显示板中不
需要的光泄漏的效果。 10 指数方面 液晶显示装置，反射电极，漏光

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/e4c6a653-5f51-4ff6-a0ba-e1e0e9d86986
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/032220406/publication/KR20030066088A?q=KR20030066088A

